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OBJETIVOS GERAIS

Familiarizar o aluno com os dispositivos semicondutores básicos (diodos, TJB e FET). Capacitar o aluno a projetar e analisar circuitos a diodo, amplificadores de sinal a TJB e FET e amplificadores de potência. Estudar as influências da freqüência nas características de amplificadores transistorizados.

EMENTA

Diodos: tipos e características. Circuitos analógicos a diodo.  Transistor bipolar de difusão (TJB): polarização e análise AC em baixas freqüências.  Amplificadores de um estágio com TJB.  Transistores unipolares: polarização e análise AC em baixas freqüências. Amplificadores de um estágio com transistores unipolares. Amplificadores com múltiplos estágios: polarização e análise AC. Resposta em freqüência dos amplificadores.  Amplificadores de potência: classes A, B, AB e C.  Considerações térmicas em circuitos de potência. Dispositivos óptico-eletrônicos.

PROGRAMA

UNIDADE I

Diodos

Diodos ideal e real

Análise de circuitos a diodos (modelos equivalentes)

Diodo Zener

Diodo emissor de luz (LED)

Circuitos a diodos

Ceifadores e grampeadores

Retificadores (com e sem capacitor)

Multiplicadores de tensão

Regulador zener

Transistor de junção bipolar (TJB)

Princípio de funcionamento

Análise DC

Configurações BC, EC e CC

Polarização

UNIDADE II

Circuito equivalente híbrido do TJB

Modelo híbrido simplificado


Transistor de efeito de campo (FET)

Princípio de funcionamento

Análise DC

Polarização

Modelagem AC

Amplificadores de sinal a TJB e FET

Retas de carga

Circuitos de um e múltiplos estágios

Determinação de ganhos e impedâncias

Cálculo de capacitores

Análise em freqüência

Dispositivos óptico-eletrônicos

UNIDADE III

Amplificadores de potência

Classificação: classes A, B, AB e C

Ponto de operação

Eficiência

Potência dissipada nos transistores

Configurações de circuitos

Considerações térmicas

METODOLOGIA

a)
De ensino:


Aulas expositivas teóricas e de exercícios
b)
De avaliação:


Provas escritas.
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